Telefunken Transistor BC141-10 Datasheet

Silicon NPN Transistor

BC141-10

100V /1A

DATASHEET

OEM - Telefunken

Source: Telefunken Databook 1985

Datasheet Rev. 1.0 — 08/21 — data without warranty / liability



Telefunken Transistor BC141-10 Datasheet

BC 140 - BC 141

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-NF-Transistoren
Anwendungen: NF-Verstirker und Schalter

Besondere Merkmale:
@ Verlustleistung 3.7 'W & BC 140, BC 141 zind komplementar zu
@ In Gruppen sortiert EBC 160, BC 161

@ Gepaart lisferbar
Abmessungen in mm

LA 85 0.2 #0S

|

Kollektor mit Gehduse verbunden

Mormgehiduse

5C 3 DIN 41873
JEDEC TO 38
Gewichi max. 1.5 9

3333

Absolute Grenzdaten BC 140 BC 141
Kalleklor-Emitter-Spermspannung Uces a0 100 v
Upea 40 &0 v
Emitier-Basis-Sperrspannung Ueng 7 W
Kollektorstrom I 1 A
Bagisstrom Ig 100 i
Gesamiverlustheisiung
Tame = 45°C Pioa 650 W
Toase = 45 °C, Ugg = 7OV Pica a7 W
?I:HHH =45 UG. UﬁF =1 65 v plcﬂ ar W
Sperrschichttemperatur T; 175 °C
Lagerungstemperaturbereich Taig —=585..4+175 o
Warmewiderstande Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung Rinaa 200 HW
Spesrschicht-Gehause Rinic as KW
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Statische Kenngrofen Min. Typ. Max.
Tarmin = 25 °C, falls nicht anders angegaben

Kollektorreststrom

Ugp =80V fces 10 100 iy
Ueg = 60V, Tymp = 150°C leEs 10 100 A
Kaollektor-Emitter-Durchbruchspannung
[ = 30 mMA BC 140 Uiericen ™ 40 "
BC 141 Uprceo v
I =100 pA BC 140 Uypmyces 80 W
BC 141 Uarices 100 ¥
Emittar-Basis-Durchbruchepannung
I =100 pA Uipmeno 7 W
Kollektor-Sattigungsspannung
Ip =1 A, Iy =100 mA T 0.6 1 v
Basis-Emitter-Spannung
Upe=1V.ic=14 Lhge " 12 18 ]
Kollekior-Basis-Gleichstromvearhaéltnis
UEE = 1Y, JL'. - 0.1 mA RrE 40
Upg =1, lc =100 mA
Gruppe: 6 Fipe 40 a5
10 hge a7 150
16 ReE 106 236
Upg =1V =14 hee " 20
Fiir Paare gilt das hee-Verhaltnis
Uge = 1V, Ig = 100 mA 1.4
Dynamische KenngriBen
Tarit = 25 °C
Transitfrequenz
Upe = 10V, Iz = 50 mA, f = 20 MHz iy 50 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
Upg =10V Ff= 1 MHz Creo 25 pF
Emitter-Basis-Kapazitat
UFE =05V, f=1MHz EEEU B pF
Schaltzeiten Min. T Max.
Iz =100 mA, fgy = —lyz = 5 MM, Tymy = 25°C  siahe MeBschallung
Einschaltzeit fan 260 s
Ausschaltzeit fait BS0 -

Iy
"R 0o, 1, =03 ms
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